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内容概要

基于硅技术24GHz汽车雷达的微波电路介绍了设计、实现微波电路以及CMOS和SiGe双极技术的微波
接收器电路特性。
基于硅技术24GHz汽车雷达的微波电路所介绍的电路设计适用于汽车工业应用技术， 如车道变换辅助
系统以及报警器等。
基于硅技术24GHz汽车雷达的微波电路适合相关专业研究生以及高年级本科生使用。
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编辑推荐

　　科学出版社引进一批国外知名出版社的优秀著作，使我国从事信息技术的广大科学工作者和工程
技术人员能以较低的价格购买，对于推动我国信息技术领域的科研与教学是十分有益的事。
VadimIssakov所著的《基于硅技术24GHz汽车雷达的微波电路（影印版）》是丛书之一。
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